
IRF710;SAMSUNG;TO220;tranzystor; N-
MOSFET;2A;400V;36W;3.6R;Pbf

Dane techniczne:
Nazwa: IRF710
Typ tranzystora: unipolarny
Kierunek przewodnictwa: N-MOSFET
Prąd kolektora: 2A
Napięcie kolektor-emiter: 400V
Moc: 36W
Montaż: przewlekany(THT)
Obudowa: TO220
Producent: SAMSUNG
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